
薬物によるイオンチャネルhERG阻害

PCB-EITイメージングセンサの開発

PCB-EITセンサを利用した
イオンチャネル活性評価手法の開発
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チャネル阻害 致死性の不整脈

PCB-EITトモグラフィックイメージング
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hERG活性によるイオン濃度変化を可視化！
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